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Do Zainteresowanych 

  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Usługa wytworzenia wertykalnych tranzystorów oraz struktur 

testowych dla Grupy Badawczej Epitaksji Związków 

Półprzewodnikowych o znaku SPZP.271.75.2024 

 

Zamawiający informuje, że dnia 28 czerwca br. po godz. 11:30 odbyło się otwarcie 

ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający zamieszcza informacje 

z sesji otwarcia ofert: 

1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

wynosi 189.420,00 zł brutto. 

2) Do upływu terminu składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 

32/46, 02-668 Warszawa z ceną 189.420,00 zł brutto oraz terminem realizacji 

wynoszącym 60 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przez Zamawiającego 

do Ł-IMiF struktur wskazanych w OPZ pkt. 1 i pkt. 2. 

 

Z wyrazami szacunku 
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